






























专利名称(译) OLED显示基板及其制造方法、显示装置及其封装方法

公开(公告)号 CN106920902A 公开(公告)日 2017-07-04

申请号 CN201710347612.1 申请日 2017-05-17

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 高昕伟

发明人 高昕伟

IPC分类号 H01L51/56 H01L51/52

CPC分类号 H01L51/5246 H01L51/5253 H01L51/56

代理人(译) 陈源

其他公开文献 CN106920902B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种OLED显示基板的制造方法，包括：提供衬底基板；形成
第一电极层；在第一电极层上形成初始固态缓冲层，所述初始固态缓冲
层的材料的分子式上具有偶氮苯基团，且所述初始固态缓冲层的HOMO
能级在‑6eV至‑4.5eV之间，所述初始固态缓冲层的LUMO能级在‑3eV
至‑2eV之间；利用紫外线照射所述初始固态缓冲层，以使得所述初始固
态缓冲层液化为液态缓冲层；利用可见光照射所述液态缓冲层，以使得
所述液态缓冲层固化为最终固态缓冲层，所述最终固态缓冲层；形成发
光功能层。本发明还提供一种OLED显示基板、一种显示装置的封装方法
和一种显示装置。所述显示装置具有较高的良率。
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